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MHB 2114 STATICKA MNOS PAMET 1024 x4 BITY
'MHB 2114/3
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— funkcia obvodu je plne staticka

~ organizacia pamétovej matice v 64 riadkoch po 16 bu-
niek a je adresovana zo samostatnych dekoderov stipca
a riadkov

Popis funkcie

MHB 2114 je 4096bitova staticka pamat RAM s organizaciou 1024 slov po 4 bitoch. Je vyrabana technologiou
NMOS s polykrystalickym hradlom. Funkcia obvodu je pine staticka. Je plne kompatibilny s obvodmi TTL
z hladiska vstupov, vystupov i napajacieho napatia.

Pamatova matica je organizovana v 64 riadkoch Po 16 buniek a je adresovana zo samostatnych dekoderoy
stipca a riadkov.

Stipcovy dekdder obsahuje stéasne stipcové zosiliiovace pre zapis a éitanie. Vstupy a vystupy Udajov 1/01
— /04 su spolocné, ¢o umozniuje jednoduché pripojenie na obojsmernu Gdajovil zbernicu. Vystupné (daje
neinvertuju udaje zapisané do pamatovej matice. Funkcia obvodu je riadena stavom vstupu pre vyber obvodu
CS a uvolnenia zapisu WE. K zapisu informacie do prave naadresovanej bunky dochadza pri prekryti signa-
lovCS =L a WE =L k Citaniu obsahu naadresovanej bunky pri CS = 1 a WE = H. Pri naadresovani nezavisle
od stavu CS a WE dana pamétova bunka je spristupnena cez stipcové obvody. Signaly CS a WE ovladaju vy-
slupné zosilfiovace, resp. prenos udajov zo vstupu do stipcovych zosilRovacov. Aby sa zabranilo neziadlce-
mu zapisu, je potrebné, aby signal WE pocas zmeny adresy bol na urovni H.

Za ucelom zabezpedenia prevadzkovych parametrov v celom rozsahu pracovnych tepldt obvod obsahuje in-
lerny blok generatora predpaétia substratu pracujiceho na principe nabojovej pumpy (CHARGE PUMP). Ten-

lo blok spdsobi, Ze obvod je pripraveny k prevadzke az po uplynuti doby (cca 500 us) po pripojeni napajacie-
ho napatia Up..

Typ MHB 2114/3 sa od typu MHB 2114 (isi dynamickymi parametrami.

Medzné hodnoty:

Napatie jednotlivych privodov oproti U. —05az+7V
Stratovy vykon max. 1W
Rozsah pracovnych tepl6t 0az+70°C
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Menovité hodnoty staticke: U =475+525V,; §,=0+470°C
Hodnota
Parameter Ozn. Jedn. Poznamka
min. max.
Odber zo zdroja U lee mA 100 U=525V,; l,=0
Zvodovy prid vstupov by WA 10 U=0az2525V
Zvodovy prad privodov 1/0 ha wA 10 absolutna hodnota Ug =
=24V; U,=04a Uy
Vstupna droven L Uy Vv —0,5 08
Vstupna Groven H U, Vv 20 Uze
Vystupna Groven L Usy Vv 0.4 lop = 2,1 mA
Vystupna Groven H Uagny Vv 24 loy =—1,0 mA
Hodnoty kapacit: B,=25°C, f=1MHz
Parameter Ozn. Jedn. Hodnota Poznamka
Kapacita vstupov C, pF max. 5 U =0
Kapacita privodov /O Cia pF max. 5 Uy =0

Menovité hodnoty dynamické:

Uge=47522525V; &, = 0++70%C

Hodnota
Parameter Ozn. Jedn, MHB 2114 MHB 2114/3
min. | max. | min. | max.
Rezim ¢itania
Doba cyklu lnc 450 350
Doba vyberu I 450 350
| Oneskorenie vystupu dat od vstupu TS leo ns 120 110
| Oneskorenie aktivneho stavu vystupu dat od vstupu C3 fox 20 20
| Trvanie aktivneho stavu vystupu od ukonéenia CS foro 0 |-100 i B
| Presah vystupu dat od ukonéenia adries ona 50 %0




Typ Druh Pouzdro

MHB1902 Statickd pamét CMOS RAM 1024 x 1 bit, organizace paméfové matice 64 fadkd po 16 buh- 10—18
MHB1902C kach, vstup @ vystup dat je oddélen, vystup tfistavovy hradlovany signdlem CE. Provoz pro 10—18/C
uchovani informace vyiaduje napdjeci napéti min. 25 V. Typ MHB1902C je v keramickém

pouzdru.
MHB2102 Statickd paméf NMOS RAM 1024 x 1 bit, organizace pométové matice 32 X 32, vstup 10—14A
MHB2102/2 a vystup dat je oddélen, vystup tristavovy aktivovany signalem CE.
MHB2114 Staticka paméf NMOS RAM 1024 x 4 bity s polykrystalickym hradlem, orgonizace pamétové 10—18/1

matice 64 x 16, vstup a vystup dat je spoleény, vystup tfistovovy. Systém obsahuje vnitini
blok generdtoru piedpéti substratu, pracujiciho na principu nabojové pumpy (Charge Pump),
ktery je piipraven k provozu asi 500 us po pfipojeni napdjeciho napéti Ucc.

MHB2500 Statické pevné paméti ROM 2560 bitd, vyrobené technologii MNOS na kiemikové podloice 10—15/1
fada typu N s tranzistory s kandlem P; mohou pracovat s organizaci 256 slov po 10 bitech nebo

512 slov po 5 bitech. Vystupy tfistavové, hradlované signdlem CS. Organizace, obsah paméti

a nastaveni signalt CS se vkladaji béhem vyroby prepojovaci maskou.

MHB2501 Generdtor alfanumerickych znakd v latinské abecedé; kod znoki ASCIl odpovida CSN
MHB2501A 36 8802, RVHP RS 2175-69. Organizace paméti 512 » 5, matice znaku 5 x 7.
MHB2502 Generator alfanumerickych znakdi v ruske abecedé; kéd inaki odpovida normé RVHP
MHB2502A RS 2175-69. Organizace paméti 512 x 5, matice znaku 5 x 8. s
MHB2503 Pievodnik sedmibitového kodu 1SO/7 na dalnopisny koéd CCIT2 nebo CCIT2 no ISO/7. Orga-
nizace 256 x 10.
MHB4116 Dynamicka poméf NMOS RAM 16384 X 1 bit s paméfovou matici rozdélenou na dvé 10—14A
MHB4116C symetrické asti po 64 fadeich a 128 sloupcich. Paméfovd bunka jednotranzistorovd s pa- 10—18/C

mélovou kapacitou. Pamét vyzaduje obnoveni informace vidy po 2 ms ¢innosti a to 128 cykly
éteni nebo prazdnymi cykly. Vystup tristavovy.

MHB8608 Statické paméi NMOS PROM 1024 < 8 biti naprogramovand vyrobcem. Vstupy a wystupy 10—151
jsou plpé sluéitelné s obvody TIL. Vystupy tiistavove, aktivuji se signdlem pro vybér
obvodu CS.

MHB8708C Programovatelné pamét NMOS EPROM 1024 x 8 bitd s moinosti mazéni obsahu paméti 10—15/2

ultrafialovym svétlem s vinovou délkou max. 0,4 um. Davka energie pro mozdni min.
15 Wsem 2 pii zdroji zafeni 0,2537 wm. Pii provozu Eteni je funkce obvodu plné_staticka.
Vstupy a vystupy sluéitelné s obvody TTL. Vystupy tiistavové, aktivuji se signdlem

MHB1902 MHB2114 MHB2501, A MHB4116 MHB8608
MHB2102 MHB2502, A MHB4116C
MHB2503, A
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Organizuje paméti: 1024 < 4 bity
Pameétova matice: 64 < 16

Funkce obvodu je fizena stavem vstupu
S pro vyber obvodu a WE pro uvol-

néni zapisu

Vstupy a vystupy dat 1/O jsou spolecné.
coz dovoluje pfipojeni na obousmér-

nou sbérnici dat

Zapis informace do adresované bunky

je_pri drovni signdlu na vstupu

S= k5 g_ﬁ— = L, ¢teni obsahu pii
. WE = H

S =1

Funkce obvodu piné staticka.

MEZNI HODNOTY:

min. max.
uy —0,5 +7.0
Pto! 1
tha 0 +70

v
w
°C

) MNapéti jednotlivich wyvodl proti substratu.

CHARAKTERISTICKE UDAIJE:

Zakladni hodnoty statické: Uge = 50V 1025V, #; = 0... +70°C

Odbér ze zdroje
U; =525V, ljjg = 0

Svodovy proud vstupl
U =0...525V

Svodovy proud vstupd/vystupd 1/O
absolutni hodnota
Ufs = 24V, Upjo = 04 V... Uce

Vstupni napéti — uroven L
Vstupni napéti — droven H

Vystupni napéti — droven L
lor = 2,1 mA

Vystupni napéti — uroven H
lor = —1,0 mA
Kapacity:

Vstupni kapacita
U=0vV

Kapacita vstupt/vystupa 1/O
Ujjo =0V

DYNAMICKE HODNOTY:
PROVOZ CTENI: ")

tre = 450 ns
ta = 450 ns
tco =120 ns
tcx =20 ns
torp 0...100 ns
tona = 50 ns

") Zatéi jedno hrodlo TTL, C; = 100 pF.
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PROVOZ ZAPIS:
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) Od posledni sestupné hrunyT..'-_ nebo WE po ndbéinou hranu .\TV-EHJCSA

N Uy =08V, Uy =24V, trvani Zelo a tylu 10 ns, rozhodovaci droved

vstupl o wvystuph 1,5 V.
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Funkéni blokové zapojeni

Ay ... Ay odresovs vstupy
cs vjbér obvodu
WE uvolnéni zapisu

O ... 110, vstupfvystup dat

PROVOZ CTENI

AD.AS ]
cs TR

)

PROVOZ ZAPIS
Ap.ag ¥
twg
s W {IITIT
bin tw g |
WE I

Impulsni diagram

178




